
U IM I T R Fł 
CEMI 

Ukiad konwertera C-MOS na TTL lub DTL o obciążalności 
dwóch wejść TTŁ. Napięcia wejściowe mogą przekraczać 
wartość U D D. 

M C Y 7 4 0 5 0 f S ! 
MCY 64050N 
Sześciokrotny wzmacniacz 

SSI CMOS 
Bramka aluminiowa 

Obudowa CE 71 

Układ wyprowadzeń 

Parametry dopuszczalne 
/0 S S = 0 7f 

D 
< h K h r < h 

nr® uj uj rnisrurw 
UDD USS 

7 4 0 5 0 

Oznaczenie Nazwa Jedn. 
Wartość 

Oznaczenie Nazwa Jedn. 
min ma* 

Napięcie zasilania V -0,5 + 20 

% Napięoie wejściowe V -0,5 U D D + 0,5 

Prąd wejściowy mA -10 + 10 

PD Moo rozpraszana mW 500 

tamb Temperatura otoczenia w czasie tamb praoy 
MCY 74....N °C -40 +85 

MCY 64....N °c 0 +70 

tstg Temperatura przechowywania °c -55 + 125 
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Parametry charakterystyczne statyczne 

Wartośd Warunki pomiaru 

ozenie Warwa Jedn. o°c + ?5 ° C + 70° B ffT D0 ° D D ozenie min oaz nin typ £ S » X sin sax W " M 
Prąd si *ilanl£ w stanie spoczynku 1 

2 
0,02 
0,02 

1 
2 

30 
60 

0;5 
0;10 

5 
10 

4 
20 

0,02 
0,04 

4 
20 

120 
600 

0;15 
0; 20 

15 
20 

d i h 
Napî oi- wejśaiona w stanie wysokiw V 

3,5 
7 
11 

3,5 
7 
11 

3,5 
7 

11 

4,5 
9 
13,5 

5 
10 
15 

n H Hapięaie wejściowe « stanie niakia V 
1,5 
3 
4 

1,5 
3 
4 

1 ,5 
3 

4 

0,5 
1 
1,5 

5 
10 
15 

J x 
Prąd wsjśolomy i a • 0,1 ±10^ ±0,1 +1 0;18 18 

b o h 
Hapięale wj)6atama w «tani8 wyookir r U b d ~ 0 , 0 5 0ro-0,05 nDD U d U - 0 , 0 5 5 ;10;15 

°0L Hapięals wyjfaiowe * stanie niakis V 0,05 0 0,05 0,05 5 J10,15 

X 0 H 
Prąd wyjśoiowy w stanie wysokim 

mh 

-1 
- 4 

-0,8 
-3,2 

-1,6 
-6,4 

-0,6 
"2,3 

o;5 
0 - , 5 

4,6 
2,5 

5 
5 

-2,2 -1,8 -3,6 -1,3 0;10 9,5 10 
- 6«6 -6 AZ -4,4 Q;15 13,5 15 

X 0 I 
Prąd wyjściowy w «tani a ni.ek.lia 

mk 

3,3 
4 

2,6 
3 . 2 

5,2 
6 , 4 

1,8 
2 , 4 

0;5 
0}5 

0,4 
0,4 

4,5 
5 

10 S 16 5,6 0}10 0,5 10 
26 24 48 18 0j15 1,5 15 

sub nin » -40°C dla MCT 64.....; 
5°C dla BCT 64 i 

CTC dla MCT 74. 
+70°C dla. BCT 74. 

Parametry charakterystyczne dynamiczne 

^amb = 2 5° c« = = 2 0 C L = 5 pF, H a 200 kft/ 

Oznaczenie Nazwa Jedn. 
Wart o i? <5 Warunki pomiaru Jedn. 

typ max !>J °BD M 
tPLH Czas propagacji zmiany 

stanu z niskiego na wy-
soki 

70 
40 

140 
80 

5 
10 

5 
10 

as 45 90 10 5 
30 60 15 15 
40 80 15 5 

tPHL Czas propagacji zmiany 
stanu z wysokiego na 
niski 

55 
22 

110 
55 10 

5 
10 

ns 50 100 10 
15 30 15 15 
50 100 15 5 
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od. tabl. 

Oznaozenie Nazwa Jedn. 
Wartość Warunki pomiaru Oznaozenie Nazwa Jedn. typ max UI [*] °DD M 

tTLH Czas narastania zbocza 
sygnału wyjściowego ns 

80 
40 

160 
80 

5 
10 

5 
10 

30 60 15 15 

tTHL Czas opadania zbocza 
sygnału wyjściowego ns 

30 
20 

60 
40 

5 
10 

5 
10 

15 30 15 15 

Pojemność wejściowa PP 5 7,5 
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